
SY 170...5V 173 
Silizium-Gleichrichterdioden 

Katodenanschluß 
bei SYI7OSV 172 K 

A0n 
Anodenanschluß 3-85 

ban SYI7LSY 173 

J_ 00 Ldich 
A f 
ä (dmen ® ges Einpreßstempei 
® 13 mm) 

Bezugspunkt 1° Messung 
01282205 (der Gebousetemperal 

(L ET 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 

SY 170 SY 
GRENZWERTE SY ın SY 

Sperrspannung Urı 100 200 V 
(bellebiger nllllchol Verlauf) 
Mittlerer DurchlaBstrom Irı 25 A 

Effektiver Durchlaßstrom Irı » A 
Periodischer Spitrendurchlaßstrom [ 100 A 

Stoßstrom Tra 250 A 
Grenzstromintegral o 310 Al 

CHARAKTERISTISCHE WERTE 

Sperrstrom bei URL IR =8 =6 mA 
DurchlaBspennung Ur F} v 
Schleusenspannung Uus co, 0,75 v 
Differentieller Durchloßwiderstand F co. 5 m2 
Frequenzbereich f 15,., 1500 Hr 

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 

Betriebstemperoturbereich —55150 x 
(Sperrschichttemperatur) 
Innerer Wärmewiderstand Rın < 12 grd/W 

n



SY 170...5V 173 

SY 170 SY 172 

SY ım SY 173 

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 

Mane co. 10 g 
‚Duürchmesser der Einpreßbohrung 12,65 4 0,025 mm 
in Aluminium) 

Einpreßkraft < 400 kp 

Schwingungs- und it “n g 
(nach TGL 11 053, Bl. 1) 

KUMATISCHE EIGENSCHAFTEN 

Prüfklasse 

Logerungs- und Transportbedingungen 

433 nach TGL 9202; BI, 1 

nach TGL 11.053, BI. 1 

ALLGEMEINE TECHNISCHE FORDE- 
RUNGEN, PRUFUNG, LIEFERUNG nach TGL 11053 Bl 1 

LOTEN AN DER DURCHFUHRUNGSELEKTRODE 

An dar Durchführungselektrode sind als maximale Löttemperatur < 270°C mit einer 
moximalen Lötzeit von < 30 Sekunden zugelassen. Von der Glasdurchlührung muß ein 
Abstand von > 3 mm eingehalten werden. Am Gehöuse der Diode sind keine Lötungen 
tulässig. 

Bestellbeispiel für eine Silizium-Gleichrichterdiode mit Nennsparrspannung = 100 V und 
Katode am Gehäuse. SY 170 
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